Telefunken Transistor BUT76A Datasheet

Silicon NPN Transistor

BUT76A

1000V / 12A
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Telefunke

n Transistor BUT76A Datasheet

BUT 76 - BUT 76 A

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Schaltnetzteils, Invarter, Motor- und Relaistreiber

Besondere Merkmale:

#® In Mehrfachdiffusionstechnik #® Glaspassvierung

® Hohe Sperrspannung @ Kurze Schaltzeit
® Verlustleistung P =110"W

Abmessungen in mm
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Kollektor mit Montage
flache werbunden

Standard Kunststotfgehiuse
148 3 DIN 41 869
JEDEC TO 220

Gewicht max, 2,69

B8 |
Zulehr:
Isolierscheibe Best. Nr. 564 542
Absolute Grenzdaten BUT 76 BUT 76 &
Kallektor-Emittar -Sparrspannung U-:E-:l 400 450
Ueps B50O 1000
Emitter-Basis-Sparrspannung Uan 7
Kollektorspt zenstrom fom 20
Kallektarstrarm, Mittalweart Tenn 12
Basisspitzenstrom Tana [
“lupa 2
Basisstrom, Mittehwart JBM, 3
Gasamtver|ustleistung
J'“”£25“C P 110
Sperrschichttemperatur ]"I 160
Lagerungstemperaturberaich T_,u —65 ... +150

Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Gehause R 113
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Telefunken Transistor BUT76A

BUT 76 - BUT 76 A

Datasheet

Kenngrofen
T ___=256°C falls nicht anders angegeben

cose

Kaollektorreststrom

U,= 850V BUT 76
U= 1000V BUT 76 A
Te=150%C Uy = 850V BUT76

U.=1000Y BUTTEA
Kallektor-Emitter-Durchbruchspannung

fe= 1 mA BUT 76
BUT 764
l.=500maA, L. =125 mH BUT 76
BUT 76 A
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
fe=1ma
Kollaktor-Emitter-Sattigungsspannung
l=8A1;=12A BUT 76
l.=58A1=10A BUT 78 A
Basiz-Emitter-Sattigungsspannung
I'E=EA,J'B=1.2A BUT 78
le=5Al,=10A BUT 76 A

Kollektor-Basis-Gleichstromwerhaltnis
Uge=3V.l.=8A

Transitfrequenz
Up=10V.I.=14A

Kollektor-Basis-Kapazitét
Upg=10W, =0, f=1MHz

Schaltzeiten

T....=180°C, falls nicht anders angegeben

Ohmsche Last
U.=180W,
=6Adg =-lg=12A BUT 76
le=5Aly ==l =10A BUT 76 A

Einschaltzeit
Speicharzeit
Abfallzeit
Induktive Last
Uop = 300V, =V =5V, L, =3 H,
fe =BA 0, =12A BUT 76
I =58A 05, ,=104A BUT 76 A
Speicherzeit
T gy = 100 °C
Abfallzeit
Ty = 100 °C
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BUT 76 - BUT 76 A
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